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Telefunken

Diode BY203/12S

Datasheet

BY 203/..S

Silizium-Mesa-Diode

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z.B. fir zeilenfrequenten Betrieb im
Femsehgerat und Schaltmetzteile

Besonders Merkmala:
& Glaspassivierte Sperrschicht

Abmessungen in mm
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Bastampelung: Klartext

Absolute Grenzdaten
Sperrspannung, Scheitelsparrspannung
BY 203/125
BY 203/16 5
BY 203/20 5

DurchlaBstrom
StokdurchlaBstrom
= 01ms

Sperrschichttempearatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand
Sparrschicht-Umgebung
f= 5 mm, T, =konstant
maximale AnschluBlénge
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Sinterglasgehiuse
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Gewicht max. 0.5 g

1200 W
1600 v
2000 W
250 i
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Telefunken Diode BY203/12S Datasheet
Wi, Max.
Kenngrifen
]"i = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Durchlakspannung
Iy = 200 maA 2.4 W
Spearrstrom
U= 700V BY 203/12 5 2 118
Uy = 1000V BY 203/16 5 2 7.}
U, =1200V BY 203/205 2 pA
Durchbruchspannung
Iy =100 A BY 203/12 5 1200 W
BY 203/16 5 1 1600 W
BY 203/20 5 2000 v
Ruckwartserholzeit
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